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(57) Abstract: The aim of 
the invention is to increase the 
viscosity of semiconducting 
polymers in solution. Said aim is 
achieved by mixing the same with 
non-semiconducting polymers. 

(57) Zusammenfassung: Um die 
Viskositat halbleitender Polymere 
in Losung zu erhohen, werden diese 
mit nicht-halbleitenden Polymeren 
gemischt. 
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